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 Este invento me refiers a un procedi-~
miento para formar contornos representativos de infor-

meeién de video de gran densidad en un substrasto ds

(](]" De un modo més particular, este invento se refiere a

QUALITY 5 un proocedimiento para regilstrar informacidn de video -

v
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en un dizco de unms forma apropieds para formar despudés copians

de discos para reproducir la informucidédn grabada en un aparaete

reproductor de video.

Un sistema parms registrar y r&producir infer-
mucién de video ce demcribe en la solicitud Eutédouniﬁense pen
diente N9 de merie 126.772 de Jon K. Clemens, pressentada ai
22 de Marze de 1971. segin me describe on la solicitud de Cle-
mens se deposita una sunerficie lacadé sobre un dimsco gruese
de aluminio y se talla un surco sapiral continuo en la superfi
cie lecada., Entonces ss prepars uns pﬁimaru réplice de niqusel
de 1a supesrficie lacada con surcos depositande niquel neobdre
dicha superficie y meparando despuébs l& capa de niquel de la
laca. Esta primera réplica de niquel es una reproduccién en

1

negativo de la laca original con surcos. Una pegunda réplica
|

de niquel se prepara & partir de la primers t&blica pars for-
mar un disco mst&lice que ss una reproduccién en positive de
le laca original con surces., Un revestimiente relativamante
uniforme de material mensible 2 un hez elecirénice, cemo pusde
ser una capa fotoconductera, se forma despufs sebre la negunda
réplica de niquel.

' La réplica recubierta de material fotocenducter
ne ox?ono entonces & un heaz olectrénicé nedulade en-a«ﬁnl de
video de un microscépie electrénico de sxploracién nue oxpeae |

la capa foteconducters en sl surce del disco correapondisnde

con lg informacién de la sefial de video. La Capa foidcon 'uo~

tera - se¢ reavela sntonces y las partes expuestas de dicha capa

foteconductera se eliminan pare formaer una tepografia en el

surce coerrespondiente a lm informpcién de la seflal de video.

So prepara uns réplica de niquel del disce resultante y esta

réplica se utiliza paras estampar disces de vinile empleande
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‘mite que el haz electrénico perfors completamente la tapa

- exposicién ulterior de este rscubrimiente fotoconductor por

"el haz electrénico puede formar una topografia carente de

i
tbcnicam conocidas en el arte de las grabaciones. La réplics
de vinilo se metaliza entonces para que la supserficie sea con
ductora y la metalizacién se recubre despubs con un dieléc-
tricos Al reproducir la informacién grabadam, se hace que una

agujs pase por el disco recubierto de disléetirico. Eata aguja}

junto con 1a metalizacién y el dieléctrico, rctda como capa-

gitor. Las varianciones de capacitancia en sl surco, que co-
rreesponden a la informmcién de video regimtrada, me detectan

entonces electronicamente para recuperar la informacién de
. ’

videos

n el simtema de la aolicitud'de Clemens dean-
erita mnteriormente, le réplica recubierte con material foto-
conductor se forma con una delgada capa de dicho material

fotoconductor o msea, la capa 86 forma con un espesOr (ve per-

|

fotoconductora que incida mobre el substrato, con lo que lu

uniformidad. Una topograff{s desuiiforme me forma cuando 1a

expouiciéﬁ del material sensible al haz electrénico (capa ;
|
'

fotoconductora) varia involuntariamente, por ejemplo por re-,
flexién incontrolada del haz elsctrénico gque incide fusrws 5
del material del substrato. En la exposicién de una capa dal%
gada del matsrial sensible 2l haz elsctrénico, el smubstrate :
sobre el que se forma esta capa de material delgmdu =w uhilii
sa como plano de referencie, o Bana, }a sxposicidédn del hax |

electrénico se ajusta pars que psnetre a travées del materi .l

sensible al haz selectrénico hasta el substrato. Cuando »l
substrato me utiliza como pluno de refersncia, la profundidag

de la topografis formeda varia en funcién al espesor del na-.
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terial menaible al haz electrénico. Coma resulta muy dificil
|

aplicar una capse de matarial uniformemente delgada sobre un

substrato con sureos, resulta igualmente dificil formar una

topografig qne tenga regiones expuestas formadas a una profun
didad uniformm. Durante la exposicién del material fotoconduck
tor delgado, el haz slsctrénico perforador de la capa fotocon
ductorn se refleja en el substrato metédlico, pAdemfe de la ex-
posicién por parte del haz incidente, los electron;s refleja~
dos exponen también parte del material foteconductor, aumeén~
tando la anchura del 4rea inscrita por el haz electrénico se-

gln ses la cantidad de elsctrones reflejandos. Es8ta cantidad

[]

de aelectrones reflejados varina aégﬁn nea ol nGmero de alsctro
nes que inciden sen el asubgtirato y eatif ralacionada €0n el ax-
pesor da recubrimiento de material en al punto de exposicién.
La réflexién del haz olectrénico en el material del substrato
en posicidnea dogﬁe el recubrimiento fotoconductor es muy
dslgado, puede ssbresexponer la zona pfoduciendE exposiciones
rebajadas (en forma de pera) en el material fotoconductor,.
Las exposiciones rebajes o en forma de pera en el material
fotoconductor dificultan el proceso de copias en el sentido
de que el recubrimiento methlico de rédplica que se forma.
sobre la capa fotoconductora expuesta.ss Sepnra COn eéxtrema
dificul tad del disco'recubierto con material fotoconductor
gin fracturar o deformar de otro modo la delgada capa metfli-
ea.

Para evitar estos inconVonieﬁtee el presente
invento $igne por objeto un procedimiento para formar un me-
dio de mlmacenamiento de informacién de glté resalucién que

comprende la pfimura etape de former un primer disco que tie

ne une superficie con murco en eapiral cubierta al menos en |
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parte por una capa cotinua de material sensible a un haz elec
trénico. Una topografia que tiene crestas y depresiones, re-
presentativas de la informacidn que se ha de almacenar, se
forma en el surco espiral exponiendo el disco recubierto a la
accién de un haz electrénico que se modula de acuerdo con la
informacidn de la seflal deseada, Entonces se aliminan partes

del material expuesto de forma que las regiones de las depre-

siones comprendan un residuo de material sensible al haz elec+

trénico. E1 disco expuesto se copia entonces para formar un
segunéo disco con una topografia en surco de contorno opuesto
al del primer disco, cuyo segundo disco resulta apropiado pa-
ra producir ¥¥plicas en positivo del primer disco con surco

modulado por la sefial,
A continuacidn se describe una modalidad del

invento, con relacién a la figura.adjunta, en la que se repre+

senta una seccidén del disco. E1 disco metdlico 100 tiene un
surco espiral 200 en forma de V sobre su superficie. El surco

espiral 200 tiene un paso normal de 2000 a 8000 espiras por

1 cada 25,4 mm, con un 4ngulo comprendido de aproximadamente 909

Este disco metilico se puede fabricar de diversos modos. Por
ejemplo, un método empleado para fabricar un disco 100 con
surco 200 comprende las etapas de formar en primer lugar una
pi€za en tosco de aluminio con un difmetro de aproximadamente
355 mm -y un egspesor de 12,7 mm, refrentando este disco 100 coy
una tolerancia de 0,0050 mm, Después gse forma una capa de co-
bre sobre la superficie de este disco 100 a un espesor de
aproximadamente 0,076 mm. Bl disco 100 recubierto de cobre
para Eqrmar un disco liso suave, Despuds se utiliza una aguja

de -diamante para inscribir un surco espiral 200 que tiene un

paso conveniente de 4000 espiras por cada 25,4 mm en la super-

]
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‘haz electrénico (que en adelante se denominari capa de mate-
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£icie de cobre 300 del disco.
Segin el presente invento, una capa 300 de ma-
terial sensible a un haz electrdnico o material fotoconductor
se depositiva sobre la superficie de cobre con surco. Un ma-
terial sensible a un haz electrénico que se ha utilizado con
éxito segin este invento es el material fbtoconductor Shipley
n? AZI350 fabricadd por la Shipley Co. Newton, Mass. El mate-
rial 300 gensible al haz electrédnico sé puede glicar en la
superficie del disco 100 empleando varias técnicas. Una téc-
nica que se ha utilizado con éxito consiste en hacer girar el
disco 100 a una velocidad del orden de aproximadamente 200 a
2000 r.p.m. (normalmente a unas 450 r.p.m.). Entonces se
pulveriza sobre elrdisco 100 en rotacién con una cantidad en
exceso de material sensible 300 al haz electrdnico con una
viscogidad de aproximadamenté 4,5 centipoises. La rotacién
del disco 100 expulsa el exceso de materiél 300 sensible -al
haz electrdnico dejando una capa continua sobrella,regiéﬂ
con surco 200 del disco. ' ‘
' La coordinacién de la velocidad de rotacién

del disco 100 y la viscosidad del material sensible 300 al

rial) es necesaria para formar un recubrimiento o capa de

material 300 que se conforme al contorno del surco 200 desea

do, con un espesor predeterminado en la regién 220 de la de-|
présién. Si la capa de material 300 del disco 100 es dema-

siado gruesa, particularmente*conrun material fotocondncfor.
la ulterior exposicién de la céﬁa de,materiai 300 al haz’ . |
electrénico- inhibird la carga eledtrénica_pfoducidaxﬁbf;elf'
haz electrénico incidente sobre la superficie recubierta de

material evitando que escape al régimep o velocidad de llega-
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Roboert Michael Mehalso et al, N2 de serie 245.657.

-7

da al plato giratorio asociado puesfo a masa. La carga electré.
nica residual en la superficie del disco 100 recubierta de ma-
terial actda desenfocando el haz electrénico y evitando qe se
registre informacién con una gran resclucién en el surco 200
recubierto del disco 100. Por otro lado, una capa de material BO
en el disco 100 que sea demasiado delgada no proporcionari un
recubrimiento suficiente para el registro uiterior de informa-
cién a lo largo de las regiones de las paredes del surco, re-
duciendo inconvenientementé el afea donde se puede registrar
informacidén de la seffal. La experimentacién ha demostrado que
el espesor conveniente de la capa de material 300 es aquél que
llega a recubrir los bordes superiores o crestas 210 del sur-
co 200 y es por 1o menos un 50 % més grueso en ié regién gra-
bada que la penetracién del haz electrdénico, pero no superior
a 6 micras de espesor en la regidn més profunda o depresidén
220 del surco 200, Bspecificando un espesor minimo de materiall
300 en la regibn grabgda del surco 200, se evita la penetra-
cién del haz electrémico a través del material 300 hasta el
substrato v se eliminan los efectos perjudicales de la refle-
xién del haz:electrénico en el substrato. Por consiguiente,
después de haberse registrado la informacién én el material
sensible al haz electrdnico, quedard un residuo de este mate-
rial por debajo de las regiones expuestas al haz electrénico.
Una descripcién detallada de un método empleado para aplicar
material 300 Sensible al haz electrénico, como pueder ser un
material Ffotosensible en un substrato de dicho 100, se descri+

be en una solicitud Estadounidensé pendiente a nombre de

81 se utiliza material 300 sensible al haz eleg

trénico como el material fotoconductor de Shipley mencionado
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erosifén de la capa fotoconductora en las configuraciones de

8-

Ne AZ2I350, se debe tener un cuidado particular én asegurar su
homogeneidad sobre la superficie del disco 100 antes de expo-
nerlo al microscbdpio de haz ~lectrdénico dé exploracibén. Des-
pués de la aplicacidn y secado con mbovimiento giratorio del
material fotoconductor durante un periodo de aproximgdamente
10 minutos en un disco 100 que tenga 4000 espiras por cada
25,4 mm, el disco 100 se quita del plato giratorio y se deja
secar al-aire libre en condiciones normales de temperatura

y humedad por espacio de unos 7 dias. Un periodo de secado de
7 dias ha demostrado ser conveniente para permitir que escape
el exceso de disolvente en el material 300 fotoconductor y
para que la quimica superficial forme una capa superficial en-

durecida. Esta capa superficial endurecida reduce al minimo 1g

informacién de alta resolucién durante el proceso de revelado.
Otro método para secar la capa fotoconductora 300 y formar ung
capa superficial endurecida se puede efectuar estufando el dig‘
co recubiefto de material. No obstante, se ha averiguado que
el material fotoconductor pierde en general sensibilidad des-
pues de esta operacibén de estufado. A
Después que se forma la capa 300 superficial
endurecida sobre la superficie del disco reéubierto de mate-
rial fotoconductor, el disco 100 se coloca sobre el plato gi-
ratorio bajo el microscépio electrédnico de exploracidn para
la exposicidn al haz electrénico moduladv por la sefial de vi-
deo. La rotacibén del disco 100 se establece a unas 10 r.ﬁ.m.
y @l haz electrdnico se ajusta a un voltaje de aceleracién de
10,000 voltios. La corriente del haz se ajusta para que propory-
cione un puhto del haz enfocado de aproximadamente 0,3 micras

en los puntos de intensidad media. Durante el proceso de re-
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gistro de informacién de la seflal, el haz electrénico se enfo—
ca con precisién sobre el disco proporcionando un-punto de haz
electrénico de tamafio pequeflo apropiado para un registro o
grabacién de alta resolucidén en el punto espiral previamente
formado.

Normalmente se utiliza modulacién de frecuencia
del haz electrénico para registrar la informacién de las sefia-
les en el disco 100. En respuesta a la modulacién de Ffrecuen—
cia, se hace que el haz electrdénico recorra sucesivamente la
regidén del surco 200 del disco 100 exponiendo un patrdn o con-
figuracibn de raniras elementales., El disco 100 recubierto de
material fotoconductor 300 se revela entonces para eliminar
el material fotoconductor 300 en las regiones expuestas del
disco 100, dejando un residuo de material 300 Ffotoconductor
sobre la superficie del disco. E1l tiempo de revelado es de
aproximadamente 120 segundds en -revelador Shipley N2 AZI.350.
Bl perfil resultante de una ranura tipica es de aproximadamen-
te 0,35 micras de anchura, 0,3 micras dé profundidad y 6 mi-
cras de longitud. EL perfil de la ranura variari entre estado#
de,subexposiciéﬁ y sobrexposicién de la capa sensible al haz
electrénico., Cuando el material 300 fptbconductor queda subex-
puesto, el resultado es una depresién;22o poco profunda, mien-
tras si se sobrexpone el material fotoconductor, se puede pro-
ducir un perfil en forma de pera. Los;perfiles de ranura en
Forma de pera son indeseables porque crean un problema en la
produccién de copias segin se ha explicado anteriormente. Las
ranuras 200 rebajadas en forma de pera inhiben en ¢l despren~
diento del recubrimiento met&lico aplicado al disco 100 en el
proceso de fabricacién de copias y, por lo tanto, deberi evi-

tarse, !
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ficiente y permitir que quede residuo ﬂé material después de
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Las ranuras 200 sﬁbexpuestas en el disco 100
proporcionan una profundidad insuficiente para poder obtener
una buena relacién de seflal a ruido en.el disco de reproduc-
cibén resultante. Se puede obtener un pérfil de ranura 200 con-
veniente ajustando la exposicién para conseguir la mayor pene-|
tracibn del haz electrénico sin profundizar totalmente;

Después que el disco 100 se ha revelado y se
ha formado ﬁna topografia repregsentativa de la sefial en el
surco 200 espiral, se hace una réplica en un material como
puede ser el niquel. Esta réplica del niquel es un negativo dejl
disco 100 recubierto de material 300 Ffotoconductor y se puede
utulizar para estampar discos de vinilo que se utilizan en un
sistema de reproduccidn de informacién de la =flal.

) Otra forma de solucionar el problema en la pro-
duccmén de dlSCOs de vinilo estampados c0n51sté en empleaﬁ unJ_
doble exposmc16n de un disco 100 recubierto de material 300
sin surcos a la accién del haz electrbnico del microscédpio
electrénico de exploracién. La primera exposicién Fforma el
surco 200 espiral y la segunda exposicién forma la’topografia
representativa de la informacién. , -

Segin esta modalidad, se mecaniza wn disco 100
de aluminio a una tolerancia de aproximadamente 0,0050 mm y
se aplica a la misma una capa de material 300 sensible al haz
electrénico. La éplicacién de este mateiial 300 sensible al
haz electrdédnico en la super£1c1e del dlSCO 100 de aluminio se
puede realizar mediante una técnica de rotac16n como la que
se descrlbe en la solicitud de patente mencionada a nombre de
Robert Michael Mehalso et al. Una capa ﬁe aproximadamente 5

micras de espesor es conveniente para fprmar un espesor su-
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formarse el surco 200 espiral y la fotografia representativa
de la informacién. Con el fin de formar el surco espiral 200,
es conveniente exponer una capa fotoconductora 300 que tenga
un contenido de disolvente uniforme en todo el material y sin
una capa superficial endurecida con bajo contenido de disolven
te como la éue ge utiliza para formar la topografia de alta
resolucién. En tales condiciones, se puede formar un surco unj
Porme a una mayor profundidad que lo que se conseguiria si la
capa superficial, por ejemplo, tuviera un contenido menor de
disolvente y se endureciera por 1los efectos de la quinmica su-~
perficial,

8i la capa de material sensible al haz electrés
nico aplicada al disco es una capa fotoconductora de Shipley
N® AZI350, se utilizarfa la técnica de secado indicada a con-
tinuacibn. Después de la aplicacidn y secado en rotacibn del
material fotoconductor, el disco se coloca sobre un bastidor
vy se deja secar al aire libre en condiciones normales de tem-
peratura y humedad por espacio de una 20 horas. El disco re-
cubierto se quita entonces del basgtidor y se doloca en un re-
cipiente cerrado herméticamente con un volumen aproximadamen-—
te 1 a 4 dfas, la presién gaseosa en el interior del recipieni
te, producida por el disolvente que se desprende alcanza un

punto de equilibrio, inhibiendo el desprendimiento adicional

de disolvente. En este punto el disolvente mantiene una dis-

1

tribucién virtualmente homogénea por todo el material. El dis
co recubierto se coloca entonces sobre un plato giratorio pa-
ra su ulterior exposicién al haz electrédnico de un microscd-
pio electrénico de exploraciém., |

81 se emplea material fotoconductor de.Shipley
Ne AZI350, como material sensible al haz electrdnico, se ha
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averiguado que se puede formar un surco espiral apropiado pa~
ra registrar informacién de video en el mismo c¢on sigue: El
dispositivo recubierto con material fotoconductor se coloca
sobre un plato firatorio bajo un microscédpio electrdnico de
exblorac%?n y se hacé‘girgr a una velocidad de aproximadamente
10 r.p.m. E1 voltaje de aceleracidén del haz eclectrdnico del
microscédpio electrédnico de exploracidn se ajusta para sobrex-
poner la capa 300 fotoconductora empleando, por ejemplec, apro+
ximadamente 15.000 voltios a una corriente del haz de aproxi-
madamente 5 x 10"'8 amperios. E1l haz electrdénico se enfoca pri-+
mero sobre la superficie del disco recubierto y después se
desenfoca para aumentar el haz a un tamafio suficiente para -
formar la anchura de surco 200 conveniente. Por ejemplo, se
obtiene una anchura de surco 200 de 10 micras reduciendo la

corriente a través de la lente de enfoque del microscédpio

electrénico de exploracidén en la magnitud necesaria para enfo-
car con precisibn el haz electrénico sobre la superficie del
disco 100, aproximadamente en 15 x 1073 amperios. Entonces se
puede efectuar una exposicizn en esﬁiral haciendo incidir el
haz desenfocado en el disco 100 giraéorio mientras que se ha-
ce que el haz electrénico recorra linealmente una parte del
disco 100 a 1o largo de una parte radial. Ajustando debida~
mente la intensidad y el foco de haz electrénico y revelando

el material 300 en un revelador altamente erosivo, se puede

crear un surco 100 espiral resultante que tenga una configura

cién de canal en seccién transversal con un radio de curvatu-

Después que el disco 100 recubierto de material
300 fotoconductor se expone por primera vez a la accién del »

haz electrénico, la superficie expuesta se elimina mediante
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una solucién de revelado hibrida muy activa. Esta solucibn de
revelado se prépara mezclando un 95 % de revelador Shipley

n2 AZI350 con un 5 % de revelador Shipley N2 AZ303. El tiempo
de revelado en este revelador hibrido>muy activo es de apro-
ximadamenfe 2 mimatos. E1l revelador activo sirve a la finali-
dad miltiple de disolver las regiones expuestas y erosionar
la superficie de las regiones sin exponer del disco recubier-
to. La erosibn superficial en las regiones sin exponer se efed
tla en general hasta una profundidad de aproximadamente 0,5
micras y tiene la finalidad principal de eliminar la parte y
formar, por lo tanto, un surco 200 con una seccién transver-
sal précticamente circular.

Segin se ha descrito en el método anterior,
el disco 100 con surco 200 se almacena ahora durante varios
dfas en un bastidor al aire libre en cohdiciones normales de
temperatura y humedad para formar una superficie endurecida
300 con un bajo contenido de disolvente. Después de haberse
Formado la capa 300 superficial endurecida con un espesor de
aproximadamente 0,5 micras, el disco 108 queda dispuesta para
exponer el haz electrdénico modulado por la sefial del micros-
c¢épio electrdnico de exploracidn,

El disco 100 recubierto con material 300 foto-
conductor se vuelve a colocar sobre el plato giratorio bajo
el microscédpio electrédnico de exploracién y se forma una topos
graffa representativa de la seflal en las regiones del surco
200 del disco 100 segin se ha descrito en el ejemplo anterior
Una vez més, se puede hacer una réplica metdlica de la topo-
graffa del surco 200 y esta réplica metélica, que tiene un
contorno opuesto al del disco 100 recubierto con material 300

fotoconductor, se puede utilizar para estampar discos de vinilo
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que se utilizan en el sistema o aparato de reproduccidén de
informacién de la sefial.
NOTA .~

Descrita suficientemente la naturaleza del in-
vento, asi como la manera de realizarlo en la préctica, debe
hacerse constar que las disposiciones anteriormente citadas,
son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no
alteren su principio fundamental. T%mbién se hace constar que
el invento corresponde a una solicitud de patente, presentada
en Inglaterra, n2 18040/72, de fecha de 19 de abril de 1.972,
acogiéndose por 1o tanto a los beneficios que conceden los
Convenios Internacionales en vigor, siendo lo que constituye
la esencia del referido invento y, por lo que se solicita
patente de invencién por 26 afilos en Bspafia, sobre: YPROCEDI-
MIENTO PARA FORMAR UN MEDIO NE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION®
caracterizéndose por lo siguiente:

1é.? Procedimiento para formar un medio de al-
macenamiento de informaciédn caracterizado por&ue comppende
las etapas de formar un primer disco que tiene una superficiﬂ
con un surco espiral con crestas, depresiones y partes de pa-
red de dicho surco cubiertas superficialmente con una capa

continua de material sensible al haz electrdnico; Fformar una

la informacién que se ha de almacenar, exponiendo dicho disco
recubierto a un haz electrénico modulado de acuerdo con dichd
informacién, y eliminar parte de dicho material, comprgndieg
do dichas partes de paredes y depresiones un residuo de dichd
material; y hacer una réplica de dicho disco expuesto para

formar un segundo disco con una topografia de surco de coh-f

tornO'eyuesto al de dicho primer disco, por lo que .dicho se-
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.electrdénico para eliminar partes de material sensible al haz

gundo disco resulta iddneo para producir réplicas positivas
de dicho disco con surco modulado por la sefial,

22,- Procedimiento segin la reivindicacién 12,
caracterizado porque dicha etapa de formar un primer disco
comprende inscribir un canal espiral en un substrato y recu-
brir la regién del canal resultante con material sensible al
haz electrdénico. '

32,~ Procedimiento segin la reivindicacién 22,
caracterizado porque dicho canal espiral se forma con un paso
de aproximadamente 2000 a 8000 espiras por cada 25,4 mm, y
dicho material sensible al haz electrénico se aplica sobre -
dicho substrato con surco depositando un exceso de material
sensible al haz electrdnico sobre dicho substrato con surco vy
haciendo girar dicho substrato a velocidad suficiente para
expulsar el exceso de material sensible al haz electrénico
pero permitiendo que permanezca un recubrimiento de material
uniforme sobre la regidn de surco de dicho substrato.

42,~ Procedimiento segin la reivindicacién 32,
caracterizado porque él1 espesor de dicho material gensible
al haz electrénico en la regibn grabada que se ha de exponer
excede de la profundidad de penetracién de dicho haz electré+
nico. . ’ _

52,- Procedimiento segin cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la citada
etapa de formar una topografia en dicho surco espiral com-—
prende la operacién de revelar el recubrimiento de material

de dicho primer disco después de la exposicién a dicho haz

electrbédnico que se han expuesto a dicho haz electrdnico.

/ 62,~ Procedimiento segin cualquiera de las -
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reivindicaciones l2-42, caracterizado porque dicho primer dis-
co comprende un substrato sin surco recubierto uniformemente
con material sensible al haz electrénico, y porque dicho sur-
co espiral se forma en dicho substrato recubierto al menos en

parte exponiendo una configuracién en espiral en dicha capa

de material sensible al haz electrénico empleando un haz elec+

trénico.

2,~ Procedimiento segin la reivindicacién 63,
caracterizado pérque dicha capa sensible al haz electrénico
expuesta se revela para eliminar regiones expuestas de mate~
rial sensible al haz electrdnico, forméndose por 1o tanto un
surco espiral dimensional en dicho material.

82,~ Procedimiento para formar un medio de al-
macenamiento de informacidn; tal y como queda subsféncialmenL

te descrito en la presente Memoria. ¥y en los dibujos adjuntos

u¥

Esta Memoria consta de dieciseis hojas escrita
a méquina por una sola cara. )

Maaria, b 1974
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